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CC4066------四双向开关 
简要说明：  

CC4066 是四双向开关，主要用作模拟或数字信号的多路传输。引出端排列与
CC4016 一致，但具有比较低的导通阻抗。另外，导通阻抗在整个输入信号范围内
基本不变。CC4066 由四个相互独立的双向开关组成，每个开关有一个控制信号，
开关中的 p和 n器件在控制信号作用下同时开关。这种结构消除了开关晶体管阀值
电压随输入信号的变化，因此在整个工作信号范围内导通阻抗比较低。 

与单通道开关相比，具有输入信号峰值电压范围等于电源电压以及在输入信

号范围内导通阻抗比较稳定等优点。但若应用于采保电路，仍推荐 CC4016。 
 CC4066 提供了 14 引线多层陶瓷双列直插（D）、熔封陶瓷双列直插（J）、塑

料双列直插（P）和陶瓷片状载体（C）4种封装形式。 
 
推荐工作条件： 
电源电压范围…………3V～15V 
输入电压范围…………0V～VDD 
工作温度范围 

     M类…………－55℃～125℃ 
E类………….－40℃～85℃ 

 

极限值： 
电源电压…...－0.5V～18V 
输入电压……－0.5V~VDD+0.5V  
输入电流…………….±10mA  
储存温度…………－65℃～150℃ 

 

引出端符号： 
1C～4C      开关控制端 
1I/O～4I/O     输入/输出端 
1O/I～4O/I   输出/输入端 
VDD           正电源 
Vss           地 

 
逻辑符号： 
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引出端排列（俯视）： 

 
 
功能表： 
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电参数： 
测试条件 规范值 

参数 
 VIN 

（V）
VDD 
（V） -55℃ -40℃ 25℃ 85℃ 125℃ 单位

信号输入（VIS）和输出（VOS） 

IDD电源电流 
（最大）  

5.0/0 
10.0/0 

10.0/5.0

5.0 
10.0
15.0

0.25 
0.5 
1.0 

7.5 
15.0 
30.0 

µA 

RON导通电阻 

(最大) 

Vc= VDD 
RL=10kΩ接到 

(VDD－VIS)/2 
VIS = VSS - VDD 

5.0 
10.0
15.0

800 
310 
200 

850 
330 
210 

1050
400 
240 

1200 
500 
300 

1300
550 
320 

Ω 

△RON导通电阻

(任意两通路之
间) 

（典型值） 

RL=10kΩ 
Vc= VDD 

5.0 
10.0
15.0

－ 
15 
10 
5 

－ Ω 

CI输入电容（典

型值） 
VDD =+5V 

Vc= VSS=-5V － － 8 － pF 

COS输出电容（典

型值） 
VDD =+5V 

Vc= VSS=-5V 5  8 － pF 

CIOS旁路电容（典

型值） 
VDD =+5V 

Vc= VSS=-5V 5 － 0.5 － pF 

tPHL 
tPLH传输

延迟时间 
（最大） 

I/O 
 
 

O/I 

RL=200kΩ 
Vc= VDD 

VSS=0 
CL=50pF 

VIS=10V(接 5V方
波) 

tR=tF=20nS 

5 
10 
15 

－ 
40 
20 
15 

－ ns 

THD谐波失真度
（典型值） 

Vc= VDD=5V 
VSS=-5V 
VIS=5VP-P 

(正弦波接 0V)  
RL=10kΩ 

fIS=1kHz(正弦波) 

－ 0.4% －  

fR频率响应 
（导通状态） 
（典型值） 

Vc= VDD=5V 
VSS=-5V 
VIS=5VP-P 

(正弦波接 0V)  
fIS=1kHz(正弦波) 

－ 40 － MHz

fPO截止态串扰频

率 
（－50dB） 
（典型值） 

Vc= VDD=5V 
VSS=-5V 
VIS=5VP-P 

(接 0V，正弦波)  
RL=1kΩ 

－ 1 － MHz
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IOFF截止态 I/O漏
电流（最大） 

Vc=0V,VIS=18V 
Vos=0V, VIS =0V 

Vos=18V 
18 ±0.1 ±10 µA 

fc  交叉串扰频
率（－50dB） 
（典型值） 

Vc(1C)= VDD =5V
Vc(2C)= Vss =-5V

VIS(1C)=5VP-P 
RL=1kΩ 
50Hz 电源 

－ － 8 － MHz

控制部分 

VIL输入低电平电

压（最大） 

IIS <10μA 
VIS = VSS  

 VOS = VDD 
VIS= VDD 
VOS = VSS 

5.0 
10.0
15.0

1.0 
2.0 
2.0 

V 

VIH输入高电平电

压（最大）  
5.0 

10.0
15.0

3.5 
7.0 
11.0 

V 

II输入电流（最

大） 
VIS < VDD  

VDD - VSS =18V 
VSS < VDD - VSS 

18 ±0.1 ±0.1 µA 

Vc串扰电压 
（C－>I/O输出） 
（最大） 

Vc =10V(方波) 
RL=10kΩ 
tR=tF=20nS 

10 － 50 － mA 

t  导通延迟时间 
（最大） 

VDD - VSS =10V 
tR=tF=20nS 
CL=50pF 
RL=1kΩ 

5.0 
10.0
15.0

－ 
70 
40 
30 

－ ns 

FOR最高重复控

制频率 
（最大） 

VIS = VDD 
RL=1kΩ(到地) 

CL=50pF 
Vc =10V(接 5V方

波) 
tR=tF=20nS 

Vos=1/2Vos(1kHz)

5.0 
10.0
15.0

－ 
6.0 
9.0 
9.5 

－ MHz

CI输入电容（最

大）  － － 7.5 pF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
通道特性： 
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